
EVM User's Guide: LMG5126EVM
LMG5126 评估模块

说明

LMG5126EVM 评估模块展示了 LMG5126 宽输入电压

同步 GaN 升压转换器的特性和性能。该 EVM 旨在简

化配置，使用户能够在同一模块上评估许多不同的应

用。标准配置旨在提供 24V 稳压输出，开关频率为 

420kHz。输出电压可通过 ATRK、DTRK 引脚 进行动

态调节。

开始使用

1. 将 EVM 连接到电源和负载

特性

• 可堆叠
• 输出电压跟踪
• 宽输入电压范围
• 电感器电流监控和平均电流限制
• 旁路模式、PGOOD 指示器和双随机展频 (DRSS)
• 软启动和峰值电流限制
• 可选同步 (SYNC)
• 可编程线路欠压锁定 (UVLO) 和迟滞

应用

• 汽车级 H 类音频功率放大器

• 汽车 LED 前照灯
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1 评估模块概述

1.1 简介

LMG5126EVM 评估模块为设计工程师提供了功能齐全的同步升压转换器，用于评估 LMG5126 同步 GaN 升压转

换器。该 EVM 在 8V 至 18V 的输入电压范围内运行，并可处理高达 42V 的输入瞬态。该 EVM 提供 24V 输出电

压，最大功率为 240W。使用散热器可以将最大功率增加到 400W。还可以通过 ATRK/DTRK 引脚将输出电压调

节至高达 60V。图 1-1 展示了 LMG5126EVM 评估模块的标准应用电路。

1.2 套件内容

• 一个 LMG5126EVM PCB 组件

• EVM 免责声明自述文件

1.3 规格
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图 1-1. 典型应用电路

1.4 器件信息

LMG5126 是一款同步 GaN 升压转换器。当输入电压高于所需的输出电压时，器件会进入旁路模式。

• 宽输入电压范围：2.5V 至 42V
• 输出电压：6V 至 60V
• 峰值电流调节方案
• 输出电压动态跟踪

– 模拟和数字 PWM 跟踪输入

• 最小静态电流

– 50μA 的低关断 IQ
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2 硬件

2.1 EVM 特性、测试点和连接器说明

节 2.1 介绍了 EVM 的工作条件以及评估模块的配置点。

2.1.1 EVM 特性

表 2-1 详细说明了 EVM 特性。

表 2-1. EVM 特性

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输入电压特性

输入电压范围 运行 8 14 18 V

UVLO 电压电平 导通 4.2 V

关断 3.9 V

输入电流 空载运行
Vin=12V，Vout=24V

1.7 mA

输出特性

输出电压 RATRK = 40.2kΩ 24 V

RATRK = 75kΩ 45 V

输出功率 Vin=16V，JP4 引脚 2-JP8
（平均电流限制功能已禁用）

240 400（带散

热器）

W

系统特性

开关频率 420 kHz

满负载效率 VIN = 12V，VOUT = 24V 95.6 %

2.1.2 EVM 连接器和测试点

节 2.1.2 描述了评估模块的连接点。表 2-2 至 表 2-4 描述了这些连接。表 2-2 列出了评估模块的电源连接。这些

连接旨在处理相对较大的电流。

表 2-2. 电源连接

连接器 引脚 说明

T1 VIN+ 评估模块的正输入电压电源

T2 VIN- 评估模块的负输入电压电源

T3 VOUT+ 评估模块的正输出电压电源

T4 VOUT- 评估模块的负输出电压电源

J9 VIN 正输入电压引脚 1 - 引脚 3，负输入引脚 6 - 引脚 8（引脚 4 和 5 仅
用于检测输入电压）

J19 VOUT 正输出电压引脚 1 - 引脚 3，负输出引脚 6 - 引脚 8（引脚 4 和 5 仅
用于检测输出电压）
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表 2-3 列出了根据需要配置 LM5125-Q1 和 LM51251-Q1 的 EVM 跳线和测试点。这些跳线可以设置不同的工作

模式或向 LM5125-Q1 和 LM51251-Q1 的不同引脚提供信号。

表 2-3. 可编程跳线连接

连接器 引脚 说明 默认连接

JP1 BIAS 至 VIN 将 LMG5126 的 BIAS 引脚连接到 VIN X

JP2 引脚 1 至引脚 2 将 PGOOD 引脚连接到 VCC 以启用电源正常状态指示器 X

断开 如果不使用电源正常状态指示器，则该引脚可以保持悬空

JP3 引脚 1 至引脚 2 将 MODE 引脚连接到 VCC 以启用 FPWM 模式 X

引脚 2 至引脚 3 将 MODE 引脚连接到 AGND 以启用 DEM

JP4 引脚 1 至引脚 2 将 DLY 引脚连接到电阻器以禁用延迟功能和平均电流限制特性

引脚 2 至引脚 3 将 DLY 引脚连接到电容器以启用延迟功能 X

引脚 2 至 JP8 将 DLY 引脚连接到 GND 以禁用延迟功能和平均电流限制特性

JP5 引脚 1 至引脚 2 当 VIN 斜升时，UVLO/EN 连接至 VIN 一旦超过 UVLO 阈值，
UVLO/EN 引脚也会斜升，并且会启用 LMG5126。

引脚 2 至引脚 3 将 EN2 连接到 AGND 来禁用 LMG5126

引脚 2 至 JP9 EN UVLO 引脚连接到由 R14、R15 和 C51 组成的电阻分压器

网络，其中该电阻分压器网络设置 UVLO 阈值，以启用 

LMG5126。

X

JP6 引脚 1 至引脚 2 使用 DIP 开关 S2 和 S3 进行 CFG1 设置 X

引脚 2 至引脚 3 针对 I2C 版本将 CFG1 设置为 I2C 引脚

JP7 引脚 1 至引脚 2 使用 DIP 开关 S4 和 S5 进行 CFG2 设置 X

引脚 2 至引脚 3 针对 I2C 版本将 CFG2 设置为 I2C 引脚

JP8 引脚 1 至引脚 2 将 ATRK 连接至 40.2k 电阻以将 Vout 设置为 24V X

引脚 2 至引脚 3 将 ATRK 连接到 J15 以从外部供电

J25 MMCX 插孔 ATRK/DTRK 引脚的数字 PWM 信号输入

J26 MMCX 插孔 外部同步

J27 MMCX 插孔 外部 SYNCOUT

硬件 www.ti.com.cn
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表 2-4 指示了 EVM 的专用电压探测点。这些点用于在 EVM 上进行测量。

表 2-4. 探测点

检测点 名称 说明

TP1 SW 升压转换器开关节点的检测点

J1 I2C 具有模拟接地的 I2C 测量接头

J2 PGOOD 具有模拟接地的电源正常状态测量接头

J3 模式 具有模拟接地的 MODE 引脚测量接头

J4 DLY 具有模拟接地的 DLY 引脚测量接头

J5 UVLO 具有模拟接地的 UVLO 引脚测量接头

J6 CFG1 具有模拟接地的 CFG1 引脚测量接头

J7 CFG2 具有模拟接地的 CFG2 引脚接头

J8 CS 电流检测电阻器的端子

J10 Vin 检测 输入电压的检测引脚

J11 SS 具有模拟接地的 SS 引脚测量接头

J12 ILIM/IMON 具有模拟接地的 ILIM/IMON 引脚接头

J13 COMP 具有模拟接地的 COMP 引脚接头

J14 RT 具有模拟接地的 RT 引脚接头

J15 ATRK 具有模拟接地的 ATRK 引脚接头

J16 SYNCIN 具有模拟接地的 SYNCIN 引脚接头

J17 SYNCOUT 具有模拟接地的 SYNCOUT 引脚接头

J18 PGND 连接至 PGND

J20 Vout 检测 输出电压的检测引脚
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3 EVM 配置

节 3 展示了用于进一步评估 LMG5126 的默认配置之外的修改。

3.1 输出电压跟踪

节 3.1 介绍了如何设置用于动态输出电压跟踪的评估模块。

LMG5126EVM 是典型配置，具有 24V 的固定输出电压。图 3-1 展示了从 ATRK、DTRK 引脚到模拟地的电阻器

将输出电压设置为 24V。参考原理图，RATRK 是 R11。

AGND

ATRK

RATRK 20 µA

LMG5126

图 3-1. 固定输出电压配置

为了通过模拟信号动态地改变输出电压，可通过跳线 JP10 移除或断开 RATRK，并直接驱动 ATRK、DTRK 引脚电

压以改变输出电压。有关如何选择电压范围和设置 ATRK 引脚电压以产生所需的输出电压，请参阅 LMG5126 宽
输入、2.5MHz 升压转换器数据表。图 3-2 展示了通过施加电压或提供模拟信号来动态更改输出电压的配置。

AGND

VOUT

TRACKING

ATRK

+

–

LMG5126

图 3-2. 通过模拟信号实现可变输出电压配置

向 ATRK、DTRK 引脚施加大约 0.8V 和 1.5V 的模拟电压将分别设置 24V 和 45V 的输出电压。

为了以数字方式动态地改变输出电压，可通过跳线 JP2 移除或断开 RATRK，并直接向 ATRK/DTRK 引脚馈送 

PWM 信号以改变输出电压。有关设置 DTRK 引脚电压的 PWM 占空比以产生所需输出电压的信息，请参阅 

LMG5126 宽输入、2.5MHz 升压转换器数据表。图 3-3 展示了通过施加数字信号来动态更改输出电压的配置。

AGND

VOUT

TRACKING

DTRK

LMG5126

图 3-3. 通过数字信号实现可变输出电压配置

在占空比为 32% 和 60% 的 ATRK/DTRK 引脚上施加 PWM 信号会将输出电压分别设置为 24V 和 45V。

3.2 器件配置

LMG5126 可以使用三个引脚 SYNCOUT、CFG1 和 CFG2 进行配置。在 LMG5126EVM 中，当连接器 JP6 和 

JP7 上的跳线分别将 CFG1 连接到 DIP1、将 CFG2 连接到 DIP2 时，这些引脚可通过五个 DIP 开关进行配置，
具体方式是每个引脚均提供 16 种电平选项，通过操作开关可从两种配置中选定所需电平。每个 DIP 开关都有八
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个切换开关，用于将固定值电阻器与配置引脚连接或断开连接。同一时间，每个配置引脚只能从 16 种电平中选择

一种，用于配置 LMG5126，具体如下，且需参照 LMG5126 宽输入、2.5MHz 升压转换器数据表 中的信息。

SYNCOUT 引脚用于定义过压保护电平，而 ATRK 引脚与 DTRK 引脚的 20uA 电流可通过电阻器实现输出电压的

编程。

表 3-1. CFG0 引脚设置

电平 OVP 等级 20μA ATRK 电流

1 25V 打开

2 25V 关闭

3 35V 打开

4 35V 关闭

5 50V 打开

6 50V 关闭

7 65V 打开

8 65V 关闭

CFG1 引脚设置定义了时钟抖动、峰值电流限制 (ICL_latch) 运行、电流检测电压电平以及栅极驱动器强度。

表 3-2. CFG1 引脚设置

电平 展频 检测电压 ICL_latch 栅极驱动强度

1 DRSS 开启 30mV 启用 弱

2 DRSS 开启 60mV 启用 弱

3 DRSS 开启 30mV 启用 强

4 DRSS 开启 60mV 启用 强

5 DRSS 开启 30mV 禁用 弱

6 DRSS 开启 60mV 禁用 弱

7 DRSS 开启 30mV 禁用 强

8 DRSS 开启 60mV 禁用 强

9 DRSS 关闭 30mV 启用 弱

10 DRSS 关闭 60mV 启用 弱

11 DRSS 关闭 30mV 启用 强

12 DRSS 关闭 60mV 启用 强

13 DRSS 关闭 30mV 禁用 弱

14 DRSS 关闭 60mV 禁用 弱

15 DRSS 关闭 30mV 禁用 强

16 DRSS 关闭 60mV 禁用 强

CFG2 引脚定义了器件是配置为单芯片设置还是多芯片设置，然后定义了 SYNCIN 和 SYNCOUT 引脚的运行模

式。同时也可设置 PGOOD OVP。

表 3-3. CFG2 引脚设置

电平 单芯片或多芯片 SYNCOUT SYNCIN PGOOD OVP 启用

1 单通道 关闭 关闭 打开

2 单通道 关闭 打开 打开
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表 3-3. CFG2 引脚设置 （续）
电平 单芯片或多芯片 SYNCOUT SYNCIN PGOOD OVP 启用

3 初级 90° 打开 打开

4 初级 120° 打开 打开

5 初级 180° 打开 打开

6 次级 关闭 打开 打开

7 次级 90° 打开 打开

8 次级 120° 打开 打开

9 单通道 关闭 关闭 关闭

10 单通道 关闭 打开 关闭

11 初级 90° 打开 关闭

12 初级 120° 打开 关闭

13 初级 180° 打开 关闭

14 次级 关闭 打开 关闭

15 次级 90° 打开 关闭

16 次级 120° 打开 关闭
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4 实现结果

4.1 测试装置和过程

4.1.1 测试设置

图 4-1 展示了评估 LMG5126EVM 所需的测试设置。

Voltmeter 1

VCOM

VIN

Power Supply Ammeter 1

- + A COM

IIN

Electronic Load

VOUT

+ -

Ammeter

IOUT  
COMA

Voltmeter 1

V COM

VOUT

图 4-1. EVM 测试设置

4.1.2 测试过程和设备

需要以下测试设备来测试 LMG5126EVM：

• 电源：输入电压源 (VIN) 为可变电源。电源需至少提供 20V 的电压并能够提供 30A 以上的电流。关闭电源。将

电源的正输出连接到 T1，负输出连接到 T2。
• 电子负载：将负载连接到 T3 实现正连接，连接到 T4 实现负连接。电子负载在 60V 时应能够耗散 350W 的功

率。

万用表：对于直流测量，连接如 图 5-1 所示。

• – 电压表 1 (VIN)：能够测量高达至少 20V 的输入电压范围

– 电压表 2 (VOUT)：能够测量 60V 的输出电压

– 电流表 1 (IIN)：能够进行 30A 直流测量。还可以使用分流电阻器来测量输入电流

– 电流表 2 (IOUT)：能够进行至少 15A 直流测量

• 示波器：20MHz 带宽最小值和 10 个探头。

• 将电源电压设置为 12V，将电子负载设置为 0.1A。电子负载电压必须通过标称 24V 输出进行调节。

• 缓慢增大负载，同时监控 J23-VOUT 和 J24-GND 之间的输出电压。当负载增加到 7A 时，电压必须保持标称 

24V 输出的稳压。

• 从 8V 至 18V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 24V 输出进行调节。

• 从 18V 至 8V 缓慢扫描输入电压。输出电压必须通过标称 24V 输出进行调节。

4.1.3 注意事项

警告

电路板表面和散热器会很烫。请勿触摸。接触可能导致灼伤。
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5 硬件设计文件

5.1 原理图
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图 5-1. 原理图
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5.2 PCB 板层

图 5-2 至 图 5-3 展示了 EVM PCB 布局。

图 5-2. 顶部丝网印刷层

图 5-3. 底部丝网印刷层
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图 5-4. 顶层

图 5-5. 信号层 1
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图 5-6. 信号层 2

图 5-7. 信号层 3
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图 5-8. 信号层 4

图 5-9. 底层
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5.3 物料清单

表 5-1 详细介绍了 EVM 物料清单。

表 5-1. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 制造商

C1 1 1µF 1µF ±10% 50V 陶瓷电容器 X7T 0603（公制 1608） 0603 Murata

C2、C3、C18、C19、
C21、C22、C23、C24、
C25、C48、C49、C51

12 100nF
通用片状多层陶瓷电容器，0402，0.10uF，X5R，
15%，20%，100V

0402 Murata

C4 1 4.7µF 电容，陶瓷，4.7uF，6.3V，+/-20%，X5R，0402 0402 MuRata

C5 1 100pF
电容，陶瓷，100pF，50V，+/-5%，C0G/NP0，AEC-
Q200 1 级，0402

0402 TDK

C6、C50 2 330nF
多层陶瓷电容器，330nF，16V，X7R ±10%，0603，纸

质 T/R
0603 Murata

C8 1 4.7µF 电容，陶瓷，4.7uF，50V，+/-10%，X5R，1210 1210 TDK

C9 1 15nF
适用于汽车的片状多层陶瓷电容器，0603，15000pF，
X7R，15%，10%，50V，1 级

0603 Murata

C10 1 470pF 电容，陶瓷，470pF，50V，+/-5%，C0G/NP0，0402 0402 MuRata

C11、C12、C13、C14、
C15、C36、C37、C38、
C39、C40、C41、C42、
C43

13 10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X7S 1210（公制 3225） 1210 Murata

C16、C17 2 220µF
铝混合聚合物电容器 220uF 20% 50V 寿命 4000 小时 

AEC-Q200 径向 SMT
RADIAL_SMT Panasonic

C26、C27、C28、C29、
C30、C31、C32、C33、
C34、C35

10 2.2µF
通用片状多层陶瓷电容器 2.2uF ±20% 100V X7T SMD 
0805

0805 Murata

C44、C45、C46、C47 4 150µF
铝混合聚合物电容器 150uF 20% 63V 寿命 4000 小时 

AEC-Q200 径向 SMT
RADIAL_SMT Panasonic

J1 1 接头（有罩），100mil，5x2，高温，镀金，TH 5x2 有罩接头 3M

J2、J3、J4、J5、J11、
J12、J13、J14、JP2、
JP3、JP4、JP5、JP6、
JP7

14 接头，2.54mm，3x1，金，TH 接头，2.54mm，3x1，TH Wurth Elektronik
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表 5-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 制造商

J6、J7、J8、J10、J15、
J16、J17、J20、JP1

9 接头，2.54mm，2x1，金，TH 接头，2.54mm，2x1，TH Wurth Elektronik

J9、J19 2 接头，100mil，8x1，锡，TH 接头，8x1，100mil，TH Sullins Connector Solutions

J21、J22、J23、J24 4 标准香蕉插孔，非绝缘，15A 香蕉插孔 Cinch Connectivity

JP9 1 接头，2.54mm，1x1，金，TH 接头，2.54mm，1x1，TH Wurth Elektronik

L1 1 3.3uH 屏蔽式功率电感器 3.3µH ±20% 41.7A 1.9mΩ SMT2_17MM2_18MM2 Coilcraft

R1、R2 2 4m
4mΩ，±1%，1W，片上电阻，宽，0805（公制 

2012），0508，汽车 AEC-Q200，电流检测，金属箔
2012 Susumu

R5、R6、R62、R63 4 0 电阻，0，5%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Panasonic

R7、R60 2 78.7k 电阻，78.7k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R8 1 12.1k 电阻，12.1k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R9 1 20.0k 电阻，20.0k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R11、R18 2 40.2k 电阻，40.2k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R12 1 100k 电阻，100k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R13、R24、R40、R56、
R57、R58、R59、R61、
R64

9 0 电阻，0，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Stackpole Electronics Inc

R14、R21 2 75.0k 电阻，75.0k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R15 1 39.0k 电阻，39.0kΩ，1%，0.1W，0603 0603 Yageo

R16、R37、R53 3 24.9k 电阻，24.9k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R17 1 31.6k 电阻，31.6k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R19 1 48.7k 电阻，48.7kΩ，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R20 1 61.9k 电阻，61.9k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R22 1 90.9k 电阻，90.9k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R23 1 110k 电阻，110k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R25、R41 2 511 电阻，511，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R26、R42 2 1.30k 电阻，1.30k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R27、R43 2 1.87k 电阻，1.87k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale
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表 5-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 制造商

R28、R44 2 2.74k 电阻，2.74k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R29、R45 2 3.83k 电阻，3.83k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R30、R46 2 5.11k 电阻，5.11k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R31、R47 2 6.49k 电阻，6.49k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R32、R48 2 8.25k 电阻，8.25k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R33、R49 2 10.5k 电阻，10.5k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R34、R50 2 13.3k 电阻，13.3k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R35、R51 2 16.2k 电阻，16.2k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R36、R52 2 20.5k 电阻，20.5k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R38、R54 2 30.1k 电阻，30.1k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

R39、R55 2 36.5k 电阻，36.5k，1%，0.1W，AEC-Q200 0 级，0603 0603 Vishay-Dale

S1、S2、S3、S4、S5 5 SPST 开关，8 芯，25mA，24VDC，SMD 11.33x5.8mm CTS Electrocomponents

T1、T2、T3、T4 4 端子 70A 接线片 接线片，32.3 x 14.5 x 11.7 Panduit

U1 1 例如：0603，用于 PnP 报告 用于 BOM 报告

C7 0 47pF
电容，陶瓷，47pF，100V，+/-5%，C0G/NP0，AEC-
Q200 1 级，0603

0603 Kemet

C20 0 6800pF 电容，陶瓷，6800pF，50V，+/-5%，C0G/NP0，0603 0603 MuRata

C52、C53、C54、C55 0 3300pF 电容，陶瓷，3300pF，50V，+/-5%，C0G/NP0，0603 0603 MuRata

J25、J26、J27 0 连接器，MMCX 50Ω，TH 连接器，MMCX，TH Samtec

JP8 0 接头，2.54mm，3x1，金，TH 接头，2.54mm，3x1，TH Wurth Elektronik

R3、R4 0 0.003 电阻，0.003，1%，3W，AEC-Q200 0 级，2512 宽 2512 宽 Susumu Co Ltd

R10 0 10 电阻，10.0，1%，1W，AEC-Q200 0 级，1218 1218 Vishay-Dale

TP1 0 PC 测试点，SMT 1.6x0.8mm TE Connectivity

www.ti.com.cn 硬件设计文件

ZHCUCL4A – DECEMBER 2024 – REVISED JULY 2025
提交文档反馈

LMG5126 评估模块 17

English Document: SNVU923
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUCL4
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUCL4A&partnum=LMG5126EVM
https://www.ti.com/lit/pdf/SNVU923


6 其他信息

6.1 商标

所有商标均为其各自所有者的财产。

7 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (December 2024) to Revision A (July 2025) Page
• 更新了文档以反映电路板新版本 (E2)................................................................................................................. 1
• 更改了硬件图......................................................................................................................................................1
• 更改了 EVM 测试设置 图....................................................................................................................................9
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重要通知和免责声明
TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，
不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担
保。
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